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(g) Rohrformige Entladungslampe mit Zundhilfe 

@ Eine dielektrische Barrieren-Entladungslampe (1) mit 
einem rohrformigen EntladungsgefaB (2) und einer 
Leuchtstoffschicht auf zumindest einem Teil der Innen- 
wand des Entladungsgefafces (2) und mit langlichen Elek- 
troden (3) ist mindestens an einem Ende des rohrformi- 
gen Entladungsgefaftes (2) auf einem Teilbereich der In- 
nenwand mit einer Beschichtung (10) versehen, die au- 
fcerdem ein Ende mindestens einer langlichen Elektrode 
(3) bedeckt. Das Material dieser Beschichtung (10) weist 
einen hohen Sekundarelektronenemissionskoeffizienten 
auf. Dadurch wird das Zundverhalten der Lampe insbe- 
sondere beim Zunden in Dunkenlheit verbessert. 
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Beschreibung 

Technischcs Gebiet 

1 0001 1 Die Erfindung betriffi eine dielektrische Barrieren- 5 
Eniladungslampe mil einem rohrformigen EntladungsgefaB 
und einer Leuchtstoffschicht. 

|0002] Dielektrische Barrieren-Entladungslampcn sind 
Quelle n elektromagnetischer Strahlung auf der Basis dielek- 
trisch behinderterGascntladungen. 10 
[0003] Das EntladungsgefaB ist iiblicherweise mil einem 
Edelgas, beispielsweise Xenon, oder einer Gasmischung ge- 
fiillt. Wahrend der Gasentladung, die bevorzugt mittels ei- 
nes in der US- A 5,714,835 beschriebenen gepulsten Be- 
triebsverfahrens betrieben wird, werden sogenannte Exci- 15 
mere gebildet Excimere sind angeregte Molekule, z. B. 
Xe2*, die bei der Ruckkehr in den in der Regel ungebunde- 
ncn Grundzustand clcktromagnctischc Strahlung cmitticrcn. 
Im Falle von Xe 2 * liegt das Maximum der Moiekiilbanden- 
strahlung bei ca. 172 nm (VUV-Strahlung). Die Leuchtstoff- 20 
schicht dient zur Konvertierung der unsichtbaren VUV- 
Strahlung in sichtbare (VlS-)Strahlung (Licht). 
[0004] Derartige Lampen werden insbesondere in Geraten 
fiir die Bureau tomation (OA = Office Automation), z. B. 
Farbkopiercr und -scanner, fur die Signalbeleuchtung, z. B. 25 
als Brerns- und Richtungsanzeigelicht in Automobilen. fiir 
die Hilfsbeleuchtung, z. B. der Innenbeleuchtung von Auto- 
mobilen. sowie fur die Hintergrundbeleuchtung von Anzei- 
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Type Backlights" eingesetzi. 30 
[0005] In diesen technischen Anwendungsfeldern sind so- 
wohl besonders kurze Anlaufphasen, aber auch moglichst 
temperaturunabhangige Lichtstrdme erforderlich. Deshalb 
enthalten diese Lampen kein Quecksilber. 
[0006] Fur die genannten Anwendungen ist sowohl eine 35 
hohe Leuchtdichte als auch eine iiber die Lange der Lampe 
gleichmaBige Leuchtdichte notwendig. Fiir den OA-Einsatz 
ist die Innenwand des EntladungsgefaBes ublicherweise mit 
einer VUV/VIS-Reflexionsschicht, beispielsweise AI2O3 
und/oder T1O2 versehen. Dabei bleibt eine sich entlang der 40 
Langsachse der Lampe erstreckende Apertur reflexions- 
schichtfrei, da die VUV/VIS-Reflexionsschicht auch fiir das 
von der Leuchtstoffschichl emittierte Licht undurchlassig 
ist. Auf der VUV/VIS-Reflexionsschicht befindet sich die 
eigentliche Leuchtstoffschichl, wobei die Apertur wahi- 45 
weise ebenfalls mit LeuchtstofTbeschichtet oder leuchtstoff- 
frei sein kann. Jedenfalls lasst sich aufgrund der VUV/VIS- 
Reflexionsschicht innerhalb - der reflexionsschichtfreien 
Apertur die gewiinschte hohe Leuchtdichte erzeugen. 
[0007] Eine dielektrische Barrieren-Eniladungslampe 50 
setzt notwendigerweise mindestens eine sogenannte dielek- 
trisch behinderte Elektrode voraus. Eine dielektrisch behin- 
derte Elektrode ist gegenuberdem Innern des Entladungsge- 
faBes mittels einer dielektrischen Barriere getrennt. Diese 
dieiektrischen Barriere kann beispielsweise als eine die 55 
Elektrode bedeckende dielektrische Schicht ausgefllhrt sein. 
oder sie ist durch das EntladungsgefaB der Lampe selbst ge- 
bildet, namlich wenn die Elektrode auf der AuBenwand des 
EntladungsgefaBes angeordnet ist. 

[0008] Aufgrund der dielektrischen Barriere ist fur den 60 
Betrieb derartiger Lampen eine zeitveranderliche Spannung 
zwischen den Elektroden erforderlich. beispielsweise eine 
sinusformige Wechselspannung oder pulsformige Spannung 
wie in der vorstehend genannten US-A 5 714 835 offenbart. 

65 

Stand der Technik 
[0009] In der US-A 6 097155 ist eine dielektrische Barrie- 



ren-Entladungslampe der eingangs genannten Art offenbart. 
Die Lampe weist ein rohrfbrmiges EntladungsgefaB auf, auf 
dessen Innen- und/oder AuBenwand mindestens zwei langli- 
che, leiterbahnahnliche FJektroden parallel zur Langsachse 
des EntladungsgefaBes orienUert angeordnet sind. Nachtei- 
lig ist allerdings die lange Ziindverzogerung nach dem An- 
legen der Spannung an die Elektroden der Lampe, wenn sich 
die Lampe in Dunkelheit beflndet, beispielsweise innerhalb 
eines OA-Gerates. Nach geraumer Zeit in Dunkelheit kann 
es sogar vorkorhmen, dass sich die Lampe nur noch mit ge- 
gen iiber dem Normalbetrieb deutlich erhohter Spannung 
zunden lasst 

[0010] In der DE-A 42 03 594 ist eine Lampe mit einer 
Endadungsrohre ofTenbart, die eine mit einem Entladungs- 
gas geflillte transparent^ Rohre und zwei eine raumliche 
Entladung in der Rohre erzeugende Elektroden aufweisU 
wobei die bei den Elektroden im wesentlichen parallel der 
Lange der Rohrc nach vcrlaufcn und die cine Elektrode zen- 
trisch axial innerhalb der Rohre und die andere ausserhalb 
der Rohre angeordnet ist. AuBerdem ist die Oberflache der 
inneren Elektrode und/oder die innere Seite der Rohre mit 
einem Beschichtungsmaterial aus einem Metall mil hohem 
Sekundaremissionsverhaltnis und/oder einem Dielektrikum 
beschichtet. Seltenerdoxide, Aluminiumoxid (A1 2 0 3 ), Sili- 
ziuinoxid (Si02) oder Magnesiuinoxid (MgO) wird als Be- 
schichtungsmaterial verwendet. Das bevorzugtere Be- 
schichtungsmaterial ist Magnesiumoxid, das auch als 
Schutzschicht wirken kann. Nachteilig ist bei dieser Lampe 
zum cincn djc Abschultung durch die s lab f on m g s innere 
Elektrode, zum anderen der geringe Anteil der Leuchtstoff- 
schicht bezogen auf die Gesamtflache der Innenwand des 
EntladungsgefaBes, was zwangsweise zu einer EinbuBe 
bei 111 Lichtstrom der Lampe bezogen- auf den maximal mog- 
lichen LichtsUx>m fuhrt In der DE-A 42 03 594 ist namlich 
vorgesehen, die langs des EntladungsgefaBes obere Halfte 
der GefaBinnenwand mit einem Leuchtstoff und die untere 
Halfte mit einer Schicht mit hohem Sekundarelektronen- 
emissionskoeffizient beschichtet (Kombination der beiden 
Fig,4A und 4B). 

Darstellung der Erfindung 

[0011] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, 
eine dielektrische Barrieren-Entladungslarnpe mit einem 
rohrformigen EndadungsgefaB und einer LeuchtstofiFschicht 
gemaB dem OberbegrifT des Anspruchs 1 bereitzusteilen, die 
ein verbessertes Ziandverhalten aufweist. 
[0012] Diese Aufgabe wird bei einer Lampe mit den 
Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1 durch die 
Merkmale des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 ge- 
lost. Besonders vorteilhafte Ausgestaltungen finden sich in 
den abhangigen Anspriichen. 

[0013] Die erfindungsgemaBe dielektrische Barrieren- 
Entladungslarnpe weist ein rohrfbrmiges EndadungsgefaB 
und eine Leuchtstoffschichl auf zumindest einem Teil der 
Innenwand des EntladungsgefaBes auf. AuBerdem sind 
langliche, parallel zur Langsachse des EntladungsgefaBes 
orientierte dielektrisch behinderte Elektroden auf der GefaB- 
wand angeordnet. Mindestens ein Ende des rohrformigen 
EntladungsgefaBes ist auf einem Teilbereich der Innenwand 
mit einer Beschichtung versehen, die auBerdem ein Ende 
mindestens einer lang lichen Elektrode bedeckt, wobei das 
Material dieser Beschichtung einen hohen Sekundarelektro- 
nenemissionskoeffizienten aufweist (der KUrze wegen im 
Folgcndcn als SEE-Bcschichtung bczcichnct). Die SEE-Bc- 
schichtung ist dabei in direkiem Kontakt mit dem vom Ent- 
ladungsgefaB eingeschlossenen Fullgas. Deshalb ist die 
SEE-Beschichtung immer die letzte von gegebenenfalls 
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mehreren funktionellen Schichten auf der Innenwand des 
EntladungsgefaBes, d. h. jede weitere Schicht, beispiels- 
weise Leuchtstoff- und/oder VUV/VIS-Rcflexionsschicht 
ist zwischen SEE-Beschichtung und der Innenwand des Ent- 
ladungsgefaBes angeordnet, Auf diese Weise ist sicherge- 5 
stellL dass die SEE-Beschichtung von im elektrischen Feld 
der ElekLroden beschleunigten freien Elektronen getroffen 
und dadurch Sekundarelektronen ausgelost werden. 
|0014] Der Vorteil dieser Losung ist, dass ein GroBieil der 
auf der Innenwand des EntladungsgefaBes ebenfalls aufge- io 
brachten Leuchlstoffschicht unbeschichtet, d. h. tatsachlich 
auch wirksam ist, da die SEE-Beschichtung auf ein oder 
beide Enden des rohrfdrmigen EntladungsgefaBes begrenzt 
ist. AuBerdem stort eine leichte Abschattung an den Lam- 
penenden weniger als etwa in der Lampenmitte. Deshalb ist L5 
die SEE-Beschichtung auch auf den Bereich am Ende rnin- 
destens einer langlichen Elektrode begrenzt. Dabei spielt es 
allcrdings kcinc Rollc, wcnn sich die Bcschichtung jenscits 
des Elektrodenendes bis zum korrespondierenden Gefa- 
Bende erstreckt, da in diesem Bereich ohnehin keine Entla- 20 
dung mehr brennt und folglich dieser Bereich dunkel ist. 
Dieser dunkle Bereich wird deshalb vorzugsweise bezuglich 
der Gesamtlange der Lampe rnoglichst klein gehalten. Der 
mit der Beschichtung versehene Teiibereich der Innenwand 
belragt bevorzugl weniger ais 25%, besser weniger als 10% 25 
der Gesamtflache der Innenwand endang der Langs achse 
des rohrfdrmigen EntladungsgefaBes, d. h. der Manlelfia- 
che. 

[0015] In einer Ausfiihrungsform iiberlappt die SEE-Be- 
schichtung bevorzugt ein Ende der langlichen Elektrode, 30 
wobei die Oberlappung im Bereich von groBer 0 und kleiner 
gleich 10 mm, bevorzugt im Bereich von groBer 2 und klei- 
ner gleich 6 mm liegL Da es aufgrund der transversalen Ent- 
ladungskonfigurarion moglich ist unterschiedlich lange 
Lampen zu betreiben, sei an dieser Stelle noch auf die rela- :vs 
uve Uberlappung hingewiesen, die typischerweise im Be- 
reich von groBer 0 und kleiner gleich 20%, bevorzugt im Be- 
reich von groBer 0 und kleiner gleich 10% der Gesamtlange 
der Lampe liegt. 

[0016] Bei auf der Innenwand des EntladungsgefaBes an- 40 
geordneten Elektroden (Innenwandelektroden), wie in der 
bereits erwahnten US-A 6 097 155 offenbart, bezieht sich 
die Uberlappung zunachst auf das der StromzufUhrung ent- 
gegengeselzte Ende der Elekirode. AUerdings kann die 
SEE-Beschichtung sclbstverstandlich auch das stromzufiih- 45 
rungsseitige Ende der Elektrode bedecken. An dieser Stelle 
sei nur kurz darauf hingewiesen, dass die Innenwandelek- 
trode, die elektrische Durchfuhrung und die StromzufQh- 
rung bevorzugt ais funktioneil unlerschiedliche Bereiche ei- 
nes einzigen leiterbahnahnlichen MiUels realisiert sind. Das 50 
leiterbahnahniiche Mittel selbst weist keine strukturelle 
Trennung in Elektrode, Stromzufuhrung etc. auf. Die einzel- 
nen Bereiche definieren sich vielmehr iiber ihre Funktion. 
Die Elektrode ist folglich der Bereich des leiterbahnahnli- 
chen Mittels, der sich innerhaib des EntladungsgefaBes be- 55 
findet. Fur weitere Details hierzu wird auf die US- 
A 6 097 155 und die Ausfiihrungsbeispiele verwiesen. Inso- 
fern ist der Begriff "Uberlappung" am stromzufuhrungssei- 
tigen Ende einer Innenwandelektrode als tJberdeckung zu 
interpretieren. 60 
[0017] Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass die erfin- 
dungsgemaBe Lampe relativ einfach herstellbar ist. Fiir die 
SEE-Beschichtung eignen sich Materialien, die einen Se- 
kundarelekironenemissionskoeffizienten groBer eins, insbe- 
sondcrc groBer zwei, bevorzugt groBer 3, besonders bevor- 65 
zugt im Bereich zwischen 3 und 15 aufweist. Besonders ge- 
eignet ist bei spiels weise pulverartiges AI2O3 oder MgO in 
pastoser Zubereitung. Das betreffende Ende der Lampe wird 



356 A 1 

4 

dann einfach soweit in die Paste eingetaucht, bis die ge- 
wiinschte Uberlappung mit dem entsprechenden Elektro- 
denende erreicht ist. Die SEE-Beschichtung hat in diesem 
Fall die auBere Form eines Rings. Die AuBenwand des Ent- 
ladungsgefaBes ist wahrend des Eintauchens vorteilhafter- 
weise abgedeckt. 

[0018] Prinzipiell reicht es aber fur die Verbesserung des 
Zundverhaltens aus, wenn die SEE-Beschichtung auf einen 
relativ kl einen Teil eines Rings beschrankt ist, solange das 
Ende zumindest einer Elektrode damit bedeckt ist. Dies lasst 
sich beispielsweise durch bepasten mittels eines geeigneten 
Werkzeugcs, z. B. eines Pinsels, eventuell nut Hilfe eines 
entsprechenden Maske bewerkstelligen. Als Maske eignet 
sich ein dunnwandiger Hohlzy Under bzw. Langsteil eines 
Hohlzylinders, dessen AuBendurchmesser ungefahrdem In- 
nendurchmesser des EntladungsgefaBes entspricht. Die 
Wand des Hohlzylinders weist eine Offnung auf, deren 
Form jener der aufzubringenden Bcschichtung entspricht. 
Der Hohlzylinder wird am Ende des rohrformigen Enda- 
dungsgefaBes eingefuhrt bis die Offnung tiber dem Elektro- 
denende liegt und anschlieBend die Paste innerhaib der Off- 
nung auf die Innenwand des EntladungsgefaBes bzw. das 
Elektrodenende aufgebracht Nach dem Trocknen und even- 
tuell noch Ausheizen der Paste kann die Maske wieder ent- 
fernt werden. 

[0019] AuBerdem reicht es prinzipiell aus, wenn zumin- 
dest ein Ende nur einer einzigen Elektrode eine SEE-Be- 
schichtung aufweist. Sofern die Lampe fur den Betrieb mit 
unipolaren Spannungspulsen vorgesehen ist, muss die SEE- 
Beschichtung auf der Anode angeordnet sein. Nur dann kon- 
nen namlich Primarelektronen in Richtung SEE-Beschich- 
tung beschleunigt und beim Auftreffen dort Sekundarelek- 
tronen fiir die weitere Entwicklung des Ziindvorgangs aus- 
gelost werden. Bei Lampen fur den Betrieb mit bipolaren 
Spannungspulsen ist diese Unterscheidung unerheblich, da 
die Elektroden paarweise ihre Rollen (momentane Anode 
bzw. Kathode) je nach Polaritat des momentanen Span- 
nungspulses wechseln. 

[0020] AuBerdem ist es beim bipolaren Betrieb vorteil- 
haft, die Enden beider Elektroden eines Elektrodenpaares 
mit einer SEE-Beschichtung zu versehen. Dann ist namlich 
sicher gestellt, dass bei jedem Spannungspuls, unabhangig 
von dessen Polaritat, die momentane Anode jedenfalls mit 
einer SEE-Beschichtung versehen ist und somit eine Sekun- 
darelektronenemission stattfinden kann. AuBerdem erhoht 
sich bei dieser Variante die Wahrscheinlichkeit fur eine ra- 
sche und zuverlassige Ziindung. 

[0021] UbUcherweise aber nicht notwendigerweise weist 
die erfindungsgemaBe Entladungslampe an einem oder an 
beiden Enden einen Sockel auf. Dann ist vorteilhaft die 
SEE-Beschichtung auf dem innerhaib des Sockels liegenden 
Teil der Innenwand des EntladungsgefaBes angeordnet, da 
so keine zusatzliche Abschattung durch die SEE-Beschich- 
tung mehr auftritt. 

[0022] Daruber hinaus kann es vorteilhaft sein, an beiden 
Enden der Lampe eine SEE-Beschichtung vorzusehen, da 
die Ziindung im Idealfall dann von beiden Enden ausgeht. 
Jedenfalls erhoht sich bei dieser Variante die Wahrschein- 
lichkeit fur eine rasche und zuverlassige Ziindung. Dabei ist 
es unter Umstanden ausreichend, wenn beide Beschich- 
tungszonen jeweils schmaler sind als bei der Beschichtung 
an nur einem Ende. AuBerdem kann es bei der beidseitig be- 
schichteten Variante auch vorteilhaft sein, die Beschich- 
tungszone im Sockelbereich breiter als im gegenuberliegen- 
den sockclloscn Ende auszulcgcn. Dicsc Variante kombi- 
niert die Vorteile einer starkeren Ziindung in der breiten Be- 
schichtungszone im Sockelbereich mit einer geringen Ab- 
schattung der schmaleren Beschichtungszone am sockello- 
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sen Ende der Lampe. 

Beschreibung der Zeichnungen 

[0023] Im Folgenden soil die Erfindung anhand zweier 5 
Ausfuhrungsbeispiele naher erlautert werden. Es zeigen: 
[0024] Fig. la eine Draufsicht eines ersten Ausfuhrungs- 
beispiels, 

[0025] Fig. lb ein Querschnitt des A usfiihrungsbei spiels 
aus Fig. la enUarig der Linie DD, 10 
[0026] Fig. 2 ein zweites Ausfuhrungsbeispiel. 
[0027] Die Fig. la und lb zeigen schematisch eine stab- 
formige Leuchlstoffiampe 1 in der Draufsichl bzw. im Quer- 
schnitt endang der Linie DD. Die Lampe 1 besteht im we- 
sentlichen aus einem rohrformigen EntladungsgefaB 2 aus 15 
Natronkalkglas rnit kreisfdrmigem Querschnilt sowie zwei 
streifenformigen Elektroden 3 (die zweite Elektrode ist ver- 
dcckt und dcshalb nicht zu schcn) aus Silbcrlot, die parallel 
zur Rohrlangsachse und diametral zueinander angeordnet 
auf der Innenseite der Wand des EndadungsgefaBes 2 aufge- 20 
bracht sind. Jede der Innenwandelektroden 3 ist mit einer di- 
elektrischen Barriere 4 aus Glaslot bedeckt. Ferner ist die 
Innenseite der Wand des EntladungsgefaBes mit einer 
Leuchtstoffschicht 5 sowie mit Ausnahme einer sich entlang 
der Langsachse der Lampe erslreckenden Apertur mil der 25 
unterhalb der Leuchtstoffschicht 5 liegenden VUV/VIS-Re- 
flexionsschicht 6 aus AI2O3 bedeckt (aus darstellerischen 
Griinden nur in Fig. lb gezeigt). 

[002?] Ein erstes Ends des EntladungsgefaBes 2- ist mittels 
einer stumpfen Verschmelzung 7 verschlossen. Die beiden 30 
Elektroden 3 enden in einem Abstand A = 5 mm vor dieser 
Verschmelzung 5. Durch das andere Ende des Entladungs- 
gefaBes 2 hindurch sind die Elektroden 3 gasdicht nach au- 
Ben gefiihrt und gehen dort jeweils in eine auBere Strornzu- 
fiihrung 8 iiber. Das zweite Ende des EntladungsgefaBes 2 35 
ist mittels eines tellerformigen Verschlusselements (in die- 
ser Darstellung nicht erkennbar) verschlossen. Zu diesem 
Zweck ist der Rand des tellerformigen Verschlusselements 
mil einer Verengung 9 des EndadungsgefaBes 2 verschmoi- 
zen. Fur weitere Details hierzu wird auf die deutsche Patent- 40 
anmeldung Nr. 10048 410.7 verwiesen, deren OfFenba- 
rungsgehalt hiennit durch Inbezugnahme inkorporiert ist. 
Durch die vorgenannte Technik sind die Innenwandelek- 
trode 3. die elektrische Durchfuhrung im Bereich der Veren- 
gung 9 und die Stromzufuhrung 8 als funktionell unter- 45 
schiedliche Bereiche eines einzigen leiterbahnahnlichen Sil- 
berlotstreifens realisiert. 

[0029] Am ersten Ende des- EntladungsgefaBes 2 ist auf 
der Innenwand, genauer gesagt direkt auf der Leuchtstoff- 
schicht 5, eine ringformige Beschichtung 10 der Breite B = 50 
10 mm - in Richtung der Langsachse des Entladungsgefa- 
Bes 2 betrachtet - aus MgO (poroses Magnesiumoxid) auf- 
gebracht. Die ringformige MgOBeschichtung 10 schlieBt 
einerseits direkt mit dem Ende 5 des EndadungsgefaBes 2 ab 
und wurde durch Eintauchen dieses GefaBendes in eine 55 
MgO-Paste hergestelit. Andererseits wurde die Breite B der 
ringforniigen MgO-Beschichtung 10 so gewahlt, dass der 
Ring das Ende der Elektroden 3 urn die Uberlappung C = 
5 nun (= B minus A) uberdeckt. Dadurch ist sichergesteilt, 
dass der MgO- Ring 10 als Sekundarelektronenemitter die 60 
Ziindeigenschaften der Lampe 1 verbessert. Gleichzeitig be- 
schrankt sich die Abschattung durch den MgORing 10 auf 
einen ringformigen Teilbereich mit der Breite B von nur 
5 mm. Das sind nur ca. 1,5% bezogen auf die gesamte 
Lcuchdangc der Lampe 1 von 350 mm (gemcssen von der 65 
Verengung 9 bis zum Ende der Elektroden 3). 
[0030] Fig, 2 zeigt in schematischer Draufsicht eine Va- 
riant e der Ausfuhrungsform von Fig. la, lb (gleiche Merk- 



male sind mit gleichen Bezugszeichen versehen), bei der 
eine MgOBeschichtung in. Form von zwei kurzen 5 mm 
breiten Teilringen 11 auf den an die Tellerdichtung bzw. Ver- 
engung 9 direkt anschlieBenden Enden beider Elektroden 3 
aufgebracht sind. Genauer gesagt ist jeder der beiden Teil- 
ringe 11 (darstellungsbedingt ist einer der beiden Teilringe 
11 verdeckt) auf dem die Elektroden 3 bzw. das Dielektri- 
kum 4 bedeckenden Leuchtstoff aufgebracht. AuBerdem ist 
dieses Ende der Lampe 1 mit einem nicht dargestellten Sok- 
kel versehen, der die beiden MgO Teilringe U verdeckt. 

Patentanspriiche 

1. Dielektrische Barrieren-Endadungslampe (1) mit 
einem rohrformigen EntladungsgefaB (2) und einer 
Leuchtstoffschicht (5) auf zumindest einem Teil der In- 
nenwand des EndadungsgefaBes (2) und mit dielek- 
trisch bchindcrtcn, langlichen Elektroden (3), die paral- 
lel zur Langsachse des EntladungsgefaBes (2) oriendert 
auf der GefaBwand angeordnet sind, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass mindestens ein Ende des rohrformigen 
EndadungsgefaBes (2) auf einem Teilbereich der In- 
nenwand mit einer Beschichtung (10; 11) versehen ist, 
die auBerdem ein Ende mindestens einer langlichen 
Eleklrode (3) bedeckt, wobei das Material dieser Be- 
schichtung (10; 11) einen hohen Sekundarelektronen- 
emissionskoeffizienten aufweist. 

2. Endadungslampe nach Anspruch 1, wobei der rnit 
der Beschichtung (10; 11) versehen? Teilbereich der 
Innenwand weniger als 25%, besser weniger als 10% 
der Gesamtflache der Innenwand endang der Langs- 
achse des EntladungsgefaBes (2) betragL 

3. Endadungslampe nach Anspruch 1 oder 2, wobei 
die Beschichtung die auBere Form eines Rings (10) 
oder zumindest eines Teils (11) eines Rings hat. 

4. Endadungslampe nach einem der Anspruche 1, 2 
oder 3, wobei die Beschichtung (10; 11) ein Ende min- 
destens einer langlichen Elektrode (3) iiberlappt. 

5. Endadungslampe nach Anspruch 4, wobei die Uber- 
lappung (D) im Bereich von groBer 0 und kleiner gleich 
10 mm, bevorzugt im Bereich von groBer 2 und kleiner 
gleich 6 mm liegt. 

6. Endadungslampe nach Anspruch 4, wobei die tjber- 
lappung (D) im Bereich von groBer 0 und kleiner gleich 
20%, bevorzugt im Bereich von groBer 0 und kleiner 
gleich 10% liegt. 

7. Endadungslampe nach einem der vorstehenden An- 
sprUche mit Sockel, wobei die Beschichtung auf dem 
innerhalb des Sockels liegenden Teil der Innenwand 
des EntladungsgefaBes angeordnet ist. 

8. Endadungslampe nach einem der vorstehenden An- 
spruche, wobei die Lampe an beiden Enden eine Be- 
schichtung aus Material mit einen hohen Sekundar- 
elektronenemissionskoeffizienlen aufweist 

9. Endadungslampe nach Anspruch 8 mit einem Sok- 
kel an einem Ende des EntladungsgefaBes, wobei die 
Beschichtungszone am Sockelende in Richtung der 
Langsachse des rohrformigen EndadungsgefaBes brei- 
ter ist als am sockelfernen Ende der Lampe. 

10. Endadungslampe nach einem der vorstehenden 
Anspruche, wobei das Material der Beschichtung (10; 
U) einen Sekundarelektronenemissionskoeffizienten 
groBer eins, insbesondere groBer zwei, bevorzugt gro- 
Ber 3, besonders bevorzugt im Bereich zwischen 3 und 
15 aufweist. 

11. Endadungslampe nach einem der vorstehenden 
Anspruche. wobei das Beschichtungsmaterial (10; 11) 
pulverartiges AI2O3 oder MgO umfasst. 



XDCID: <DE_10140356A1_I_> 



DE 101 40 356 A 1 



12. Entladungslampe nach einem der vorstehenden 
Anspriiche, wobei mindestens eine der Hektroden (3) 
auf der Innenwand des EntladungsgefaBes (2) angeord- 
net 1st. 

13. Entladungslampe nach einem der vorstehenden 5 
Anspruche, wobei zwischen der Innenwand des Entla- 
dungsgefaBes (2) und der Leuchtstoffschicht (5) eine 
VUV/VIS-Reflexionsschicht (6) angeordnet ist ? wobei 
eine sich entlang der Langsachse der Larnpe ersu*ek- 
kende Apertur refiexionsschichtfrei isL 10 
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FIG. 1b 
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